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Tacriibi olaraq hidrostatik tozyigin SnSe monokristalinin elektrik kegiriciliyino vo Holl effektino tosiri 6yronilmisdir.
Qeyd olunmusdur ki, elektrik kegiriciliyinin hidrostatik tozyiq altinda artmasi yiikdasiyicilarin yiiriiklilyiiniin artmasi ilo

olagadardir.
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Miiasir elektronikanin miixtalif oblastlarinda isti-
fado etmok iigiin A’B® grupuna daxil olan maddslor
perspektivli hesab olunur. Bu sahalor detektorlar IQ
stialanma monbolori, termoelektrik materiallari, glinos
batareyalari, yaddas elementloridir. SnSe monokristal
A*B® yarimkegirici birlosmolor grupuna daxildir. Qa-
lay Selen layli qurulusa malikdir (b va ¢ oxlar lay
miistavisinds, a oxu iss onlara perpendikulyar yer-
losir), ortorombik gofoso (a=11,57, b=4,19, c=4,46A°)
malikdir [1]. SnSe birlogsmosinin kinetik parametrlori-
nin, yiikkdastyicilarin genis konsentrasiyas: intervalin-
da kompleks 6yranilmasi ti¢iin tocriibalor aparilmigdir.
Bunun ssasinda onlarin zona quruluslart va yiikdasiyi-
cilarm sopilmo mexanizmlori aragdirilmigdir.

SnSe birlogsmosindo valent zonasinin aralarindaki
energetik masafo E, =0,005 eV olan iki alt zonadan
ibarot oldugu miisyyonlosdirilmis, agir vo yiingiil de-
siklorin effektiv kiitlolorinin nisbati my/m;=4,38 olaraq
toyin edilmisdir [2-3]. SnSe monokristali {igiin elektrik
xassalorinin anizotroplugu xarakterikdir. Bu mono-
kristalin xiisusi miiqavimatinin ¢ oxuna paralel istiga-
motindoki giymoti bu oxa perpendikulyar istigamot-
doki giymotindon togribon bes dofo boyiikdiir. Otaq
temperaturunda olgiilmiis Holl yiiriikliiyii ise ¢ oxuna
perpendikulyar istigamotdo 4 dofo boyik olmusdur.
SnSe-da Holl yiiriiklityii temperaturdan T ganunu ilo
asilidir. Bu gofasin optik, eloco do akustik rogslerinds
sapilma ila izah olunur.

SnSe monokristalinin qadagan olunmus zonasi-
nin eni iki temperatur {igiin (300-77) K miiayyan
olunub, uygun olaraq 0,90 vo 0,95 eV-a barabardir [4].

SnSe niimunoasinds miixtalif iki kristallografik
istigamotdos elektirik keciriciliyi vo Holl effekti 141-
553 C° temperatur intervalinda tadqiq edilmigdir [5].
SnSe monokristalinin istidon genigslonmo omsalinin
todqigi gostarmisdir ki, 541C° temperaturda ikinci név
faza kegidi bag verir [6].

SnSe kristalinin kinetik xassolari yiiksok tozyiq
altinda (25 Gpa-a godor) dyranilmisdir. 12,6 Gpa toz-
yigde yarimkegirici halindan yarimmetal halina keg-
moasi miisahide olunmus, sonra iso rombikdsn mono-
klina faza kecidi bas vermisdir [7].

Bu isde magsadimiz SnSe monokristalinin otaq
temperaturunda elektrik kegiriciliyinin, Holl amsalimin
vo  yikdastyicilarin  yiriikliyiiniin -~ hidrostatik
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tozyigdon 0-0,8 GPa intervalinda asilihigini tocriibi
yolla &yranmokdir

Olemolor berillium-biiriinc materiallarindan ha-
zirlanmig yiiksok tozyiq kamerasinda aparilmigdir [8].
Tozyiqgin odl¢iilmasi ticlin mithit transformator yagi ilo
neftin qarisigindan (1:1) istifado edilmisdir. Toazyiq
1% doqigliklo mangan monometrinin kémayi ilo 6l1-
¢lilmisdiir. Biitiin 6lgmolor otag temperaturunda sabit
coroyanda kompensasiya metodu vasitasi ilo apa-
rilmigdir. SnSe monokristali Bricmen tisulu ilo alinmis
p-tip yarimkegiricidir. Atmosver tozyigindo vo otaq
temperaturunda todgiq olunan SnSe monokristalinin
kinetik parametrlori agagidakilardan ibarotdir:
0,= 0,128 Om™ sm? R, =200sm’/k, p,-3,1x10%,
U,=25,64 sm?/v.san
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Sakil 1. Otaq temperaturunda SnSe monokristalinin
elektrik kegiriciliyinin tozyiqdon asililg1.
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Sakil 2. Otaq temperaturunda SnSe monokristallarmin
Holl smsalinin tozyigindon asililig1.
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Sokil 1-do otag temperaturunda SnSe monokris-
talimin elektirik Kegiriciliyinin hidrostatik tozyigdon
astliligi gostorilmigdir. Sokildon goériiniir ki, hidrosta-
tik tozyiqin 0-dan 0,8 Gpa godor artmasindan elektrik
kegiriciliyi 2,7 dofo artir.
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Sakil 3. Otaq temperaturunda SnSe monokristalinin
yliriikliiyliniin tozyiqdon asililg1.

Sokil 2-do otaq temperaturunda SnSe monokris-
talinin Holl sabiti doyismoz qalir, yani yiikdasiyicila-
rin konsentrasiyasi hidrostatik tozyiqden asili deyil.

Sokil 3-do otaq temperaturunda SnSe monokris-
talinin  yiikdagtyicilariin  yiiriikliiyliniin - hidrostatik
tozyiqdon asiliigi gostorilmisdir. Tozyigin 0-dan
0,8Gpa-a godar artmasi yiikdasiyicilarin yiiriikliyiini
2,5 dofo artirir. Sokildan goriiniir ki, desiklorin yiiriik-
liyii otaq temperaturunda tozyigdon eksponesial asili-
dir.

Up=U,.e* B=duyldp
Yiiriiklityiin barik smsali $=0,625 Gpa™.
Atomlarin bir-birina yaxinlagmasi onlar arasinda-

ki garsihigh tesir giivvasini artirir, gofosdo bu atomla-
rin istilik rogslorinin amplitudu azalir. Atom ragslori-
nin amplidudunun azalmasi yiikdasiyicilarin istilik So-
pilmasinin azalmasi demokdir. Naticodo kristalin hor-
torofli sixilmasi, yiiriiklitylin armasina gatirir. Yuxari-
da geyd olunan faktorlarm doyismasino sobsb onlarin
effektiv kitlosidir [9].

SnSe monokristalinin elektrik kegiriciliyinin vo
Holl effektinin hidrostatik tozyiq altinda todqiqi (sokil
3) gostorir ki, elektrik kegiriciliyinin hidrostatik tozyiq
altinda artmasi yiikdastyicilarin yiiriikliiyliniin armasi
ilo olagodardir.
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THE ACTION OF HIGH HYDROSTATIC PRESSURES ON THE KINETIC PROPERTIES OF
SnSe SINGLE CRYSTALS

The analysis of the pressure dependences of the kinetic coefficients is carried out by us under the assumption that the
increase of electric conduction of SnSe crystal with pressure increasing is caused by the increase of the current carrier

mobility.
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JEUCTBUE BBICOKHUX I'MJIPOCTATUYECKHUX JIABJIEHUN HA
KAHETUYECKHWI CBOMCTBA MOHOKPHUCTAJLJIOB SnSe

Ananu3 GapryecKUX 3aBUCHMOCTEH KHHETHYECKHX K03 (GHIUESHTOB, IPOBEICH HAMU B MTPEANONIOKEHHH TOTO, YTO POCT
ANEKTPOIPOBOJHOCTH KPHCTAIa SNSE ¢ yBennueHneM [aBJiCHHs BbI3BaH YBEIHMYCHHEM MOJBHKHOCTH HOCUTEJIEH TOKa.
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